
[RFP-134] 자성 전자 장치를 이용한 반도체 발광 소자 전사 장비 개발
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1  die/hour    > 1,000,000  

2  % > 99.9 

3  m μ < 5 mμ  

4    pixel pitch m μ
 : < 30 x 30  

Pixel pitch : < 150 mμ

5 pixel per inch (PPI) > 100 
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